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KUN 05, KUN 10 N- KANAL VYKONOVY MOS PRO SPINACi APLIKAGE

KUN 20

N-KAHAN — MOWHBIV TPAH3UCTOP MON ANS NEPEKNIOYAIOWMX CXEM @ N-CHANNEL — POWER TRANSISTOR MOS FOR
SWITCHING CIRCUITS @ N-KANAL — LEISTUNGTRANSISTOR MOS FUR SCHALTVORGANGE!

Najnovsie,poznatky v MOS technike umozZnili vyvinit no-
vii technolégiu, ktora vytvorila nové vykonové tranzistory
s doposial neznamymi a jedineénymi viastnostami, ktoré
otvorili nové moznosti v obvodovej technike. Maji vyso-
ky vstupny odpor a odpor v zopnutom stave sa pohybuje
od stotiny ohmu do jedného ohmu a spinacie- &asy

niekolko mdlo sto nanosekind.

Puzdro TO-220 azapojenie vyvodov
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Oproti bipolarnym tranzistorom nepoznajli druhy prieraz, pretoze sa sami chrania proti tepelnému pretazeniu
kladnou teplotnou zavislostou odporu v zopnutom stave. Tieto vlastnosti ich preduréuji k mnohym pouzitiam
vo vykonovej technike. M6zu sa pouZit v spinacich zdrojoch, jednosmernych menigoch, v Sirokopasmovych,
nizkofrekvenénych a lineamych zosilfiovadoch v mikropoditatovych a poéitadovych interface, k bezvykono-
vému spinaniu velkych pridov a podobne. ‘
Su kompaktabilné s VLS. Riadené sd napétim, daju sa bez problémov paraleine spa;at a nadnacu vykon neza- -
visi od spinaného vykonu.

) KUN 05 KUN 10 KUN 20
Parameter Znak Jed. - - -
o Hod. Nastavenie Hod. Nastavenie Hod. Nastavenie
Prierazné napatie min. | Ugs=0V min. | Ugs=0V min. | Ugs=0V
kolektor—emitor- | Uiamyns \ 50 Ipg=1mA 100 | lps=1mA 200 | fhs=1mA
Prahové napétie | Ugs: ) v 2-5 | Ups=Ugs Ups = Ugs Ups = Ugs
4 lps=10mMA 2—5 | lps=10mA 2-5 | lps=10mA
ZvysKovy prud loss Dy = 25°C- HEE U =0V 1 | Ug=0V R U=0v ]
kolektora (max.) D, =125°C mA 4 Ups = max. hod. 4 Ups = max. hod. 4 Ups = max. hod.
Zvyskdvy prad Ugg=20V - Ugs =20V © | Ugs=20v
hradla (max.) loss nA 100 | Upg=0V 100 | Ups=0V 100 | Ups=0V
Odpor v zopnutom| max. | Ugs=12V ~ max. | Ugg=12V max. | Ugs=12V
stave Roson) Q 01 | lpg=6A 02 .| l,s=6A 0,75 | lhs=45A
Strmost . Yol S min. [ Upsg=15V min, [ Ups=15V min. [ Ups=15V )
] 3 In=4A,l,=6A | 27 | In=4A.lp,=6A | 22 | Ip=3A I, =5A
Vstupna kapacita | Ciyss pF max. |- Ugs =0V, Ups = max. | Ug=0V, Ups= max. | Ugs=0V, Ups=
\ . ' 1500 | =25V, f=1MHz 1500 | =25V, f=1MHz | 1500 | =25V, f=1MHz
Zapinaoi éas ton ns typ. | . : typ. typ.
80 Upp=30V 80 | Up=30V 80 Um-sgv
— los=3A ls=28A hs=28A
Vypinecl ¢as foa " YR | =10V W | Gs=10V 186 | Ues=10v
Tepelny odpor Ringe K/W | typ. Iner. = 50 mA typ. Ier. =50 MA typ. | e, =50 mA
: 1,86 | fym =8A 1,86 | ly =8A 1,86 | lyw =8A
Napitie di6dy ) typ. | Ugs=0V typ. | Ugs=0V typ. | Ugs=0V
v priep. smere Usp \i 1,5 l.=24A 1,5 l.=24A 1,256 | =14A
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